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摘要(译)

公开了一种能够显示高质量图像的边缘场切换模式半透半反液晶显示
器。透反液晶显示器包括具有对电极和像素电极的下基板，通过在其间
插入液晶层而与下基板相对地对准的上基板，上偏振片，下偏振片，提
供的反射板在下基板的内部，下部λ/ 2板和上部λ/ 2板。反射区域的像素
电极的倾斜角度，狭缝宽度和狭缝间隔与透射区域的像素电极的倾斜角
度，狭缝宽度和狭缝间隔不同。液晶层在反射区域中呈现约0至λ/ 4的相
位延迟，并且在透射区域中呈现约0至λ/ 2的相位延迟。
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